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摘要(译)

有机场效应晶体管（OFET），有机发光二极管（OLED），和有机光伏
电池（OPC），包括作为活性材料的式（I）所示的共轭低聚或聚合2,7-
咔唑亚乙烯基衍生物或（ II）： 这种OFET，OLED和OPC具有改进的器
件性能和效率。
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